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ABSTRAK 

 

 Seiring menipisnya jumlah energi sumber daya alam di indonesia, maka 

kini kita perlu memikirkanya mencari energi alternatif, yaitu sumber energi 

terbarukan. Salah satunya adalah solar cell, dimana solar cell ini memanfaatkan 

energi foton dari pancaran radiasi sinar matahari. Karena indonesia salah satu 

negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki paparan sinar 

matahari yang cukup baik. Oleh karena itu solar cell dapat di terapkan dengan 

baik di indonesia. 

 CNT memiliki karakteristik thermal dan nilai mobilitas elektron yang baik. 

Sehingga sangat baik jika diterapkan sebagai material bahan pembuat modul 

solar cell. Mengingat solar cell terdapat efek photovoltaik yang memanfaatkan 

paparan energi sinar matahari. Yang mana dapat mempengaruhi thermal modul 

tersebut dan dapat mempengaruhi kinerja dari modul solar cell tersebut. 

  

Kata Kunci : solar cell, CNT, photovoltaik, thermal 

 

 


